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摘要(译)

本发明的目的就是提供这样一种密封结构，其阻止了作为破坏因素的材
料例如水或者氧气从外部进入，并且在显示器中使用有机或无机场致发
光元件的显示器中可以获得足够的可靠性。鉴于上述目的，关注层间绝
缘膜的渗透性，根据本发明，通过阻止水从层间绝缘膜的进入，抑制了
场致发光元件的损坏并且获得了足够的可靠性。
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